1. Šildymo kompozicija, apimanti KSiO grandinės ir C mišinį, kur minėto KSiO:C mišinio santykis yra nuo 40:60 iki 60:40. 
2. Šildymo kompozicija pagal 1 punktą, kur šildymo mišinys yra skysto pavidalo. 
3. Šildymo kompozicija pagal 1 arba 2 punktą, kur C yra grafenas. 
4. Šildymo kompozicijos pagal bet kurį iš 1–3 punktų gamybos būdas, apimantis: 
- C paruošiamą vakuuminiu terminiu būdu, esant alkoholiui, pageidautina esant C2H5OH; ir 
- ankstesniame etape paruošto C maišymą su KSiO grandine, mažo greičio vakuuminiame maišytuve, esant 20–30°C, pageidautina – 28,3°C temperatūrai. 
5. Šildymo kompozicijos pagal bet kurį iš 1–3 punktų naudojimas šildymo prietaisuose.
6. Šildymo prietaisas b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad apima paviršių (1) ir šildymo kompoziciją, pagal bet kurį vieną iš 1-3 punktų, juostelės (2) formoje, kuri yra išdėstyta ant paviršiaus (1), kur prietaisas papildomai apima energijos šaltinį (4), prijungtą prie juostelės (2) per elektrodus (3), taip tiekiant elektros srovę į šildymo kompozicijos juostelę (2), dėl ko šildymo kompozicijos juostelė (2) ima generuoti šilumą. 
